
Drogaggio per diffusione
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Diffusione con Concentrazione di 
drogante (Gas) costante alla superficie 

del Solido

Condizioni al contorno:
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Cs e’ la solubilita’ ed e’ il 
Limite di concentazione 
che un drogante puo’ 

raggiungere alla 
superficie del solido.
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Drogante che 
entra sel solido

al tempo t:



Diffusione con Q costante nel Solido
(Limited-source diffusion)
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In genere il drogaggio per diffusione 
avviene in due fasi:

1)Fase di predeposizione (CS cost.)
2)Fase di “Drive-in” (Q=cost)

Per applicare le due relazioni viste in 
questo caso deve essere 
λDRIVE-IN>>λPRED



Fase di predeposizione + “Drive-in” 
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